






















专利名称(译) MRI期间植入电极接触的遥测

公开(公告)号 US20180353761A1 公开(公告)日 2018-12-13

申请号 US15/742574 申请日 2016-07-06

[标]申请(专利权)人(译) MED-EL电气医疗器械有限公司

申请(专利权)人(译) MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH

当前申请(专利权)人(译) MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH

[标]发明人 HOCHMAIR ERWIN

发明人 HOCHMAIR, ERWIN

IPC分类号 A61N1/37 A61B5/00 A61N1/05 A61B5/01 A61B5/055 A61B5/12 A61N1/372 G01R33/28

CPC分类号 A61N1/3718 A61B5/0008 A61B5/0017 A61B5/0031 A61N1/0541 A61B5/01 A61B5/055 A61B5/12 
A61B5/6817 A61B5/686 A61N1/3727 G01R33/288 A61B2560/0219 A61B2560/0223 A61B5/6877 
A61N1/36036 A61B5/002 A61B5/6815 A61B5/7225 A61B2560/0209 A61N1/36038

优先权 62/190305 2015-07-09 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了用于耳蜗植入系统的磁共振成像（MRI）遥测装置和过程。测量
在对植入的患者进行的MRI过程期间在耳蜗植入电极引线中诱发的电极
电流。然后基于测量的电极电流输出用于外部遥测传感器的MRI遥测信
号。
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